
MEMORIA DESCRIPTIVA

PARA SOLICITAR RATENTE DE INVENCION EN ESPAÑA 

POR, "METODO PARA PREPARAR CAPAS DE BLOQUEO".

A NOMBRE DE STANDARD ELECTRICA, S .  A ., DOMICI­

LIADA EN MADRID, CALLE DE RAMIREZ DE PRADO, 7 .

E l presente invento se r e f ie r e  a r e c t i f ic a d o r e s  de s e le -  

n io y c é lu la s  f o to - e lé c t r ic a s ,  y su  f in  gen eral es la  p rev isió n  

de un método de tratam iento de la  su p e r f ic ie  a c t iv a  d e l se len io  

que mejore e l  d e sa rro llo  de l a  acción  r e c t i f ic a d o r a  o foB o-eléc 

t r ic a  de a q u é lla .

Los elementos de se le n io  que se  emplean para r e c t i f ic a d o ­

re s  o c é lu la s  fo to - e lé c t r ic a s  suelen  e s t a r  compuestos por una 

capa de se len io  c r is t a l in o  g r i s  adherido a una adecuada p laca 

como b a se , que puede e s t a r  hecha b ien  de acero o de alum inio, 

con un e lectrodo  opuesto cubriendo e l  se le n io  generalmente
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Í82032u ti liz a d o  en e l  caso de r e c t i f ic a d o r e s  por pu lverizac ión  de 

un apropieado m etal fundido, con m etal de Wood, sobre la  su­

p e r f ic ie  d e l se le n io . La acción  re c t i f ic a d o r a  o fo to - e lé c t r i -  

ca del elemento se  produce en la  su p e r f ic ie  d e l se len io  co n ti­

gua a l  con tra-e lectrod o  y es a tr ib u id a  a una capa, denominada 

capa de bloqueo, formada en dicha s u p e r f ic ie ,  generalmente 

por ap lic a c ió n  de un apropieado v o lt a je  a trav és d e l elemento 

h asta  que l a  r e s is te n c ia  in versa  es mucho más elevada que la  

r e s is te n c ia  su cesiv a  cuya c ir c u la r  de co rrien te  es d e sp rec ia­

b le  m ientras que más adelan te se obtiene una corrien te  s a t i s ­

f a c t o r ia .  E sta  operación es conocida por fomaación e lé c t r i c a .

E l aspecto  p r in c ip a l de e s te  invento es e l  descubrim ien­

to de que sometiendo l a  su p e r f ic ie  d e l se len io  a l a  acción  

e le c t r o l í t i c a  t a l  como un cátodo en una adecuada so lu ción  de 

ácido  a un v o lt a je  su ficientem ente elevado para e v it a r  l a  po­

la r iz a c ió n , l a  su p e r f ic ie  del se len io  e s t á  en debidas condi­

ciones para que la  su bsigu ien te  generación e lé c t r ic a  en la  

forma corrien te  produzca una capa de bloqueo que tenga una 

r e s is te n c ia  mucho más elevada que l a  que s e r ía  obtenida en 

la s  mismas condiciones s in  e l  tratam iento  e l e c t r o l í t i c o .

E l e le c t r o l i to  deberá se r  a base de á c id o , e s  d e c ir , 

tendrá una pE de un v a lo r  no su p erio r  a 7 . Es conveniente que 

e l  va lor de l a  pH no sea  in fe r io r  a 1 pues se ha comprobado 

que con v a lo re s mas b a jo s e l  v o lt a je  requ erid o , y por lo  tan ­

to ,  l a  densidad de c o rr ie n te , aumentan en proporción ráp id a .

Como m ejores re su ltad o s se han obtenido ha sido  u t i l i ­

zando pH de v a lo re s entre 1 y 4 .

También se ha llegad o  a l a  conclusión de que e l  proceso 

es aún más e fe c tiv o  empleando un e le c t r o l i t o  acuoso a c id u la ­

do con un ácido  in orgán ico , lo  que e v ita  un p o sib le  e fecto40
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con trario  sobre l a  con du ctib ilid ad  producida mas adelan te  por 

algunos ácidos o rgán ico s. En p a r t ic u la r  la  so lu ción  puede aun 

m ejorarse notablemente acidu lán dola con un compuesto apropiado 

de se le n io , especialm ente con un b ióxido  de se le n io , h idrato  

de se le n io , ácido se len io so  o ácido  selÓ nico que puede se r  in ­

troducido o formado en e l  baño o so lu c ió n . En gen eral puede 

u sarse  ác ido s inorgánicos cuando l a  ac id ez  se mantenga a una 

pH de 1 o más. E stá  desde luego entendido que lo s  ácidos que 

solamente actuón sobre e l  se le n io  en p a r t ic u la re s  condiciones 

de uso no deben se r  empleados. Además d e l ácido  h id ro c ló r id ic o , 

su lfú r ic o  y fo s fó r ic o ,  pueden se r  u t i l iz a d o s  cu alesq u iera  de 

lo e  d is t in to s  compuestos de se le n io , algunos de lo s  cu ales han 

sido  enumerados. Siendo e l  aspecto  p r in c ip a l l a  conservación 

de la  ac id ez  en l a  medida indicada s in  ataque alguno por l a  

ae id u lac ió n  constituyente sobre e l  s e le n io , deben in c lu ir se  

en tre lo s  ác id o s in orgánicos ap rop iad os, l a s  s a le s  á c id a s .

En e l  baño e l  elemento se len io  se  conecta como cátodo 

pudiendo se r  tomado como ánodo un conductor apropiado, con pre­

fe ren c ia  de una su stan c ia  in a c tiv a  como e l  carbón. También pue­

de se r  usado con la  mayoría de lo s  ác id o s e l  p la t in o , pero no 

con ácido h id ro c ló r ic o . Además de e s to ,  s i  se  d esea , puede se r  

mantenido fu era  de la  so lu ción  e l  rev erso  de la  p laca  de la  

base portadera de la  capa de se le n io , pintándolo con una la c a  

a is la n te  o s im ila r  o poniéndola en un asid ero  que no permita 

llegu e l a  so lución  a l  dorso de la  p lac a ; entonces se  e leva e l  

v o lta je  h asta  o por encima del n ecesario  v a lo r  de entrada de 

corrien te  que, se  ha observado debe se r  alrededor de 1 amperio 

por pió cuadrado d e l área de l a  su p e r f ic ie  del se len io  que se 

e s tá  tratando cuando e l  baño e s tá  a c id if ic a d o  por Se Og.

S i  se emplean o tra s  su sta n c ia s  para ac id u la r  e l  baño la
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corrien te  de entrada puede se r  algo  d ife re n te  pero en general 

deberá se r  del mismo orden que e l  Se Og.

E l  tiempo de tratam iento catódico con e s ta  c ircu lac ió n  de 

corrien te  deberá se r  de medio minuto o a lgo  más. D espuésfdel 

tratam iento ca tó d ico , e l  elemento de se len io  puede s e r  sacado 

del baño y lavado fu era  con agua. Para obtener un secado r á p i­

do a continuación de con e l  agua debe la v a r se  con a lco h o l, ace­

tona u otro producto s im ila r .  Entonces puede s e r  pu lverizada 

la  su p e r f ic ie  de la  capa compacta en la  forma coménmente cono­

cida con un m etal con tra-e lectrod o  de apropiada a leac ió n  con­

ductora como por ejemplo e l  m etal Wood en e l  caso de lo s  re c ­

t i f ic a d o r e s .  E sta  impregnación hace un contacto intimo con l a  

su p e r f ic ie  d e l se le n io  y lo gra  una fu e r te  adherencia.

Siguiendo l a  ap lic ac ió n  d e l con tra-e lectrod o  e l  elemento 

de se le n io  se rá  regularm ente formado e léctricam en te de acuerdo 

con l a  p rác tic a  co rrien te  po l a  a p lic a c ió n  de v o lta je  en d ir e c ­

ción in versa de c ircu lac ió n  de corrien te  en tre la  p laca  base 

y e l  con tra-e lectro d o .

Se ha comprobado que durante e l  tratam iento  e le c t r o l í t i c o  

indicando l a  r e s i s te n c ia  in versa d e l elemento desciende h asta  

un determinado punto, permaneciendo c a s i  firm e e in v ariab le  

cuando se mantiene e l  conveniente e q u il ib r io  en tre la  acidez 

y e l  v o lta je  a p lic ad o . E stá ,d e sd e  lu eg o , comprobado que e l  

v o lt a je  ap licad o  puede también se r  indicado en términos de 

densidad de c o rr ie n te , que es e l  más u su al y conveniente méto­

do de d escrip c ión  que s e  usa en re la c ió n  con la  e l e c t r ó l i s i s .

En l a s  re fe re n c ia s  hecha a l a  p o larid ad  y p o lar izac ió n  

de ha tratado  de designar en qué condiciones l a  r e s is te n c ia  

del elemento se lén ico  aumenta durante e l  tratam iento e le c tr o ­

l í t i c o  .
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E ste  Invento corresponde a una so l ic i tu d  de Patente f o r ­

mulada en lo s  Estado Unidos e l * ^ ^ ^ 1 9 4 4 ,  señalada con e l  na. 

558560 y se  acoge* por tan to * a lo s  b e n e fic io s  que otorgan 

lo s  convenios In tern acion ales v ig e n te s .

----------- ------ - N O T A - --- --------------- -----
Los puntos de invención propia y nueva que se presentan 

para que sean ob jeto  de e s ta  patente de v e in te  años* son lo s  

s ig u ie n te s :

1) Método para preparar capas de bloqueo que comprende 

e l  tratam iento de la  su p e r f ic ie  de un sá le n lo  c r is t a l in o  para 

m ejorar l a  formacién de una capa compacta encima d e l mismo que 

perm ita e l  sometimiento de dicha su p e r f ic ie  d el se le n io  a l a  

accién  e le c t r o l í t i c a  como un cátodo en un baño de agua ac idu ­

lad a en condiciones no p o la r iz a n te s .

2) Método para preparar capas de bloqueo comprendiendo 

e l  método expuesto en la  re iv in d icác ié n  n s . l )  cuya accién  

e le c t r o l í t i c a  es lle v ad a  a una densidad de corrien te  por cima 

de la  densidad en l a  cual la  p o la r iz a c ié n  tien e  lu g a r .

3) Método para preparar capas de bloqueo comprendiendo

e l  método expuesto en la  re iv in d ic á c ié n  n a .1 ) ,  cuyo baño tien e  

un v a lo r  de pH sustancialm ente no in fe r io r  a l .

4) Método para preparar capas de bloqueo comprendiendo

e l  método expuesto en l a  re iv in d icác ié n  n a . l ) ,  cuyo baño tiene 

un v a lo r  de pH en tre 1 y 4 .

5) Método para preparar capas de bloqueo comprendiendo 

e l  método expuesto en la  re iv in d ic ác ié n  n a . i ) ,  cuyo baño e sté  

acidu lado con un écidd in orgán ico .

6) Método para preparar capas de bloqueo comprendiendo 

e l  método expuesto en l a  re iv in d icác ié n  n e . i ) ,  cuyo baño e sté
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acidulado con un compuesto de se len io -  ;

7) Método para p reparar capas de bloqueo comprendiendo 

e l  método expuesto en l a  re iv in d icac ió n  n a . l ) ,  cuyo baño e sté  

acidu lado  con b ióxido de s e le n io .

8) Método para preparar capas de bloqueo comprendiendo 

e l  método de tratam iento de una su p e r f ic ie  de se len io  c r i s t a ­

lin o  para m ejorar l a  formación de una capa compacta bloquean­

te encima de la  misma, que permita e l  sometimiento de dicha 

su p e r f ic ie  a la  acción  e l e c t r o l í t i c a  como un cétodo en un baño 

de agua que tenga un v a lo r  entre alred ed or de 1 a 7 , siendo

la  c irc u lac ió n  de co rrien te  a razón de por lo  menos 1 amperio 

por p ié  cuadrado de la  su p e r f ic ie  d e l s e le n io .

9) Método para preparar capas de bloqueo comprendiendo 

e l  método expuesto en l a  re iv in d icac ió n  n s .8 ) ,  cuyo baño t i e ­

ne un v a lo r  que no excede sustancialm ente de 4 .

10) Método para preparar capas de bloqueo comprendiendo 

e l  método expuesto en la  re iv in d icac ió n  n s .8 ) ,  cuyo baño es 

a c id if ic a d o  por un compuesto de se le n io .

11) Método para preparar capas de bloqueo comprendiendo 

e l  método expuesto en la  re iv in d icac ió n  n s .8 ) ,  cuyo baño es 

a c id if ic a d o  por ácido  se le n io so .

12) Método para preparar capas de bloqueo comprendiendo 

e l  método de hacer un elemento r e c t i f ic a d o r  de se len io  que 

permita formar una capa de se len io  c r i s t a l in o  g r i s  sobre una 

b a se , sometiendo l a  su p e r f ic ie  d e l se len io  a l a  acción  e le c ­

t r o l í t i c a  como un cátodo en un baño de agua ác id a  en condi­

ciones de no p o la r iz a c ió n , ap licando un e lectrod o  con trario  

a la  c itad a  su p e r f ic ie  del se le n io  y formando eléctricam en te 

e l  elemento.
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13) Método paya preparar capas dé bloqueo comprendiendo 

e l  método expuesto en l a  re iv in d icac ió n  n B . l s ) ,  cuyo ba&o 

tien e  un v a lo r  de pH entre 1 y 4 con una densidad de co rrien ­

te superior a la  densidad en que l a  p o la r iz a c ió n  se produce*

14) Método para preparar capas de bloqueo.

i

T al y como se ha d e sc r ito  en l a  Memoria que antecede 

lo s  f in a s  e sp e c if ic a d o s .

E sta  Memoria consta de 7 h o jas e s c r i t a s  por una só la

y a

cara .

*

/DP
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